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BC223
NPN-Silizium-Epitaxial-Planar-Transistor im Silect*-Gehause**

Mit hohem Kollektor-Spitzenstrom: lcimax) = 800 mA
Fiir Verstarker mittlerer Leistung
HiFi-Treiberstufen

Mechanische Daten

Male in mm “Silect pin circle ™
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Diese Transistoren sind in ein spezielles Plastik-Geh&use eingekapselt. Das Gehduse widersteht Lot
temperaturen ohne Deformation. Die Elemente haben unter hohen Feuchtigkeitsbedingungen aus-
gezeichnet stabile Kennwerte und erfiillen die MIL-STD-202C-Anforderungen nach Methode 1068,

Absolute Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung i)
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1) 30V
Emitter-Basis-Spannung 5V
Kollektor-Spitzenstrom BOO mA,
Gesamtdauerverlustleistung bei (oder unter) 25 °C Umgebungstemperatur (Bem. 2) 360 mW
Lagerungstemperatur —55°C bis +150°C
Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehduse fiir 10 s 260 °C
Bemerkungen:

1. Dies gilt bei offener Basis.
2. Féllt linear bis zu 150 °C ab; Ableitungskonstante 2,9 mW/*C.

* Schutzmarke von Texas Instruments.
** Varlauflge Daten.
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Elektrische Kennwerte bei Ty = 25 "C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Priifbedingungen min  max Einh.
Umryceo Kollektor-Basis-Sperrspannung lg= 100pA, Ig=10 50 v
Ueryceo Kollektor-Emitter-Sperrspannung lg=10mA, Ig=0 (Bem. 3) 30 v
UeryEno Emitter-Basis-Sperrspannung Ig = 100pA g =0 L v
lgeo Kollektor-Basis-Reststrom Ugp =20V, Ig=0 100 nA
IEBO Emitter-Basis-Reststrom Ugs=3V, Ilg=0 100 nA
hre Statische Stromverstirkung U =2V, lc=50mA (Bem.3u. 4) 100 450

Usr Basis-Emitter-Spannung lg=2V, lg = 100 mA (Bem. 3) 0.5 1.0

Ueeaty HKollektor-Emitter- Iz =10ma, lg= 100 mA (Bem.3) 0,3

Sattigungsspannung

Bemerkungen:

3. Diese Parameter missen mit Impulsen gemessen werden. tp = 300 s, Tastverhaltnis =5 2%¢.

4, Die Stromverstirkung kann auf Anforderung in zwei Gruppen geliefert werden,
Gruppe A: hpg = 100300,
Gruppe B: hpg = 200—450,
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